1.Электроника
2.П/п диоды.

3. Выпрям. диоды
4. Имп. диоды
5. Диоды Шотки. Контакт ме-пп.

6. Диоды с рез. вос. обр.с.

7.  Варикапы
8. Стабилитроны
9. Прецез. стаб-ны 2анод стаб.

10. Стабистор
11. Тун. диоды.энерг.диагр.

12. Обращен.диоды

13. СВЧ диоды.С-Д-П.

14. Генератор шума
15. Лавин-полётн д. (ЛПД)

16. Бипол. Транз.

              17. Матем. Мод. тр. (Эдерса-Молла).
                18. Сх. вкл. Транз.

  19.  Активн. режим А
  20. Режим насыщ. и отс-ки.
              21. Сх. вкл тран. с общ. Э 
              22.  Малосигн. Пар. тр. Сх. замещ.

                  23. Модели тран в виде 4-х полюс-а.Н,У-пар-ы

                  24. Перех. и част. хар-ки тран.

              25. Cистема обоз-я тран.
              26. Полевые транзисторы
              27. Пол. тран. с управл. p-n перех..

              28. ВАХ пол. тран. с управл. p-n перех.

              29. Диф-ые пар-ы.

              30. Эл. Мод. пол. тран. с управл. p-n пер.

              31. Зав-ть парам. пол. тран. от тем-ы
              32. Пол. тран. с управ. p-n перех. типа Ме-п.п.(Шоттки).
             33. Пол. тран. с изолир-м затвором со встроен.кан-м.

             34. МДП-тран. с индуц-м кан-м
             35. Малосигн-е пар-ы и модели пол. тран..
             36. Перех-ые и част-ые св-ва МДП- тран.

             37. Схема замещ-я затвора в распред-ых парам-х
             38. Сравнение пол. тран.
             39. Схемы включения МДП- тран.Общ. исток-сток

             40. Тиристоры.
             41. Типы тиристоров
             42. Триодные тиристоры
             43. Симисторы (сим-ые тиристоры) Сравн. С транз. Обозн.

                 44. Микр-ка.Основные задачи , особенности.

                 45. Интегральные Схемы(ИС)
             46. Особ-ти интегр-х схем как нового типа электр-х приб-в.

             47. Физ-тех процес изгот акт. и пас. Элем. п/п(и гибрид-х) инт. схем.

             48. Основные техн-ие операции изгот-я интегр-х схем.

             49. Эпитаксия

             50. Легирование

             51. Травление.

             52. Литография

             53. Изоляция обратносмещенным p-n перех.

             54. Идеальные диэлектр-е плёнки(ИДП)

             55. Интегр-е актив-е элементы п/п и гибр-х интег-х схем.

     56. Многоэмит-ый транз.интеграл. р-п-р тр., инт. диоды

              57. Эмиттерный p-n переход
              58. Особен-ти интегр-х МДП-транз.

              59. Пассивные элементы п/п интегр-х схем.

              60. Тех-ия гибр-х интегр-х схем.Пленочн.технол.

              61. Пассивные элем-ы гибр-х интегр-х схем.

              62. Основы аналоговых и цифровых интегр-х схем.

              63. Основы аналоговых интегр-х схем.особен.              

              64. Усилитель каскад на БПТ в сх. с ОЭ.Эквив-я сх. перем-х сост-х

     65. Эмиттерный повторитель(схема с ОК)
              66. Диф-ый усилительный каскад (ДК).
              67. Каскады сдвига потенц-ого уровня.
              68. Выходные каскады.

              69. Классы усиления
              70. Операционные усилители (ОУ) Стр.схема

              71. Сх. ОУ с обратной связью.

              72. Инвертор - основа цифровых IC.
              73. Программ. Интегр-е сх. с матричной стр-рой. Разновидности.

              74. Проблема повыш-я степени интегр-и в микр-ке.

              75. Функцион. Электрон-а. (ФЭ)
              76. Функц-я акустоэлек-ка. Поверхн-е акустич-е волны.

              77. Функц-я магнитоэлек-а(ФМ).Цилиндр-е магн-е домены(ЦМД).

              78. Функц-я п/п электр-а. Приборы с зарядовой связью (ПЗС).
16. Мат модель биполярного тр-ра. Схема Эдерса-Молла

17. Схема с ОБ входн и вых хар-ки.

18. Схема вкл с ОЭ

19. Малосигнальная модель с ОБ.

22. Малосигнальная модель с ОЭ.
23. Связб h-пар-ров с физ пар-рами

24. Динистор

25. Тиристоры

26.Полевой транзистор с управляющим p-n переходом.

27. Принцип действия Uотс и насыщ ПТ.

28. Дифференциальные параметры

29. Классифик ПТ схема вкл МДП тр-ра (ОИ ОС).

30. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом типа Ме-п.п.(Шоттки).

31. ПТ с изол затв со встроенным каналом.

32. ПТ с изол затв с индуцир каналом.

33. Малосигнальные параметры и модели полевого транзистора.

34. Особенности интегральных схем как нового типа электронных приборов

      35. Микроэлектроника.Основные задачи , особенности:

      36. Технологич процессы изг ИС эпит легир и т.д.

      37. Технология  изгот. гибридных интегральных схем.

38. Интегральные активные элементы полупроводниковых и гибридных интегральных схем.

39. Способы эл изоляции

40.Технология изг интегральных МДП-транзисторов.

41Технол изг. Пассивныхе элементов пп интегральных схем

42.Основы аналоговых и цифровых интегральных схем.

43. Усилитель каскад на БПТ в схеме с ОЭ

44. Особенности  аналоговых интегральных схем.

45. Дифференциальный усилительный каскад (ДК).

46. ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ

47. Каскады сдвига потенциального уровня

48. ПРОГРАМИРУЕМЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ С МАТРИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ

47. Операц. Усилитель

    48. ИС на БМК  и ПЛМ 

    49ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА (ФЭ) 

    50. функцион акустоэл-ка.

    51. Функцион магнитоэл-ка.

    52. Функцион п.п. эл-ка.

